
矽源半导体（福建）有限公司

企业宣传册



01.

公司介绍

02.

荣誉及认证

03.

合作伙伴

04.

技术应用

05.

产品选型

06.

产品规划



矽源半导体 2015 年创立于西安，成立之初承接政府及科研机构专项技术研发项目，2022 年 10 月正式开启市场化运营；

2025 年公司总部落户晋江市芯智造产业园。

公司获得中科蓝讯（688332）核心股东天使轮投资，筑牢产业与技术根基。企业与西安电子科技大学建立长期稳定产学研

合作，参与完成多项国家、省部级科研项目，相关技术成果落地应用于军工与宇航领域，有效提升装备产品的性能与可靠性。

作为集成电路设计企业，公司专注电源管理、数模混合工业控制芯片研发。核心产品包括高压 / 超高压电源管理芯片、多节

电池监控管理芯片、隔离通讯与驱动芯片、电磁节能控制芯片、漏电及电弧监测管理芯片、Wi-Fi+BLE 智能 SiP 芯片及模组。

产品广泛应用于便携储能、高压快充、工业风电、固态变压器、智能断路器、智能家居、智能电网等场景。
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发展历程
Development History

核心团队

核心团队由集成电路行业资深专家领衔 ，拥有10年以上芯片设计

及量产经验 ，成功交付多款高性能数模芯片。同时公司依托西安电子科技

大学的科研优势与人才储备 ，构建“产学研”一体化平台 ，联合攻克高精

度ADC/低功耗SoC等关键技术 ，并为公司持续注入新生技术力量。

服务方向

芯片设计 ：从架构定义到量产交付 ，我们提供高可靠芯片设计服务；

方案开发 ：基于自研芯片 ，为客户开发应用方案 ，大大提高方案开发效率和成功率，

降低BOM成本；

系统支持 ：提供芯片调试/故障分析等技术支持 ，保障客户端产品稳定运行。



✓ 西安矽源半导体有限公司成

立，注册资本250万元

2015

✓ 开始参与国家重点项目攻关

✓ 首次推出抗干扰低功耗漏电

监控芯片

2016

✓ 中科蓝讯（688332）核心股东

天使轮融资， 占比30%

✓ 推出12 ~ 16通道， 16位ADC

的电池监控AFE芯片， 自唤醒

隔离通讯芯片

2022

✓ 营收突破1800万元

✓ 漏电监测产品批量交付

✓ 电池管理AFE产品小批量试产

2024

✓ 公司搬迁到福建晋江 ，变更为

✓ 矽源半导体（福建）有限公司

2025

✓ 获得福建省第十届“百人计划”

创业团队

✓ 推出漏电SOC产品系列

✓ 高压功率电源产品小批量交付

2026
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发展历程
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核心团队
Core Team

张启东 创始人 & CEO

博士、副教授、硕导；本、硕、博

先后毕业于武汉大学、北京大学、

西安电子科技大学，福建省 “百

人计划” 创业人才。先后就职于

德国奇梦达、西安华芯（现紫光国

芯）、美国亚德诺、西安航天民芯

等，拥有 20 余年半导体研发与企

业管理经验，统筹公司技术路线与

商业化增长。

团队共20余人，研发人员占比 57%

核心骨干出自 半导体头部企业，联合西电专家协同攻关，形成完整研发、专利与产品储备体系

杨银堂 联合创始人 

国家自然科学基金杰青人才 、

教育部跨世纪优秀人才、国

家 “百千万人才工程” 人才。

曾任西安电子科技大学副校

长、副书记。深耕集成电路

与第三代半导体领域 30 年，

任公司首席技术顾问，牵头 

10kV 前沿技术产学研攻关。

谌东东 技术总监 

西安电子科技大学副教授、

华山学者，长期从事AI集成

电路自动化、UWB定位及超

声成像算法研究。

发表论文80余篇，授权发明

专利30余项，主导模拟高压

电源与智能驱动核心算法研

发。

李迪 技术总监 

西安电子科技大学教授、博

导，本硕博均毕业于西电，

专注模拟/射频及超声集成

电路设计。

在SCI期刊发表论文60余篇，

主导SS62XX/SS425系列

产品设计落地。

陈强 研发总监 

河南大学学士，9年以上芯

片后端设计专家，主导数

十款产品量产，累计出货

超千万颗，负责全系列产

品版图设计。

高萍 运营总监 

西安邮电大学学士，15年

以上半导体全流程项目管

理经验，擅长芯片测试定

义与验证，统筹全系列产

品执行落地。



成熟量产系列

900~1500V 隔离AC-DC

900~1500V 非隔离AC-DC

等30余款产品,批量供货工

控、充电桩客户

1700V 智能 SiC 驱动

3300V隔离  AC-DC

多节电池监控与管理芯片

等10余款产品，适配 800V 

快充、分布式储能

10kV 高压功率集成模组

卡位固态变压器

商业化风口

剩余电流监控与保护芯片

隔离通讯&驱动芯片

工程样品系列
前沿在研系列
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产品矩阵
Product Matrix

电磁阀节能监控芯片

Wifi+BLE+MIC智能SiP



总装备部：
《数字电源 xxx》-2016
《xxx 动力电源智能控制与管理技术研究》-2017
《XXX 无线充电技术》-2018

军工元器件项目：
《6 通道抗辐照 监控芯片》-2013
《超低噪声 LDO》-2019

973 科研项目:
《柔性 XXX 监控》子课题《高频远距离无线充电 XXX》-2016

陕西重大重点项目:
《xxx16 通道动力电池监控与管理系统芯片》-2017

西安市重点项目:
《xxx 锂电监控与管理芯片》-2020

重大项目

实用专利 2 项：

《一种宽温度范围带隙基准电压电路》-ZL201821797512

《一种电池管理芯片中的电源管理电路》-ZL2018218493596

发明专利 9 项：

《一种数字信号隔离器及其方法》-ZL201610343605X

《一种单端口配置多位器件地址的方法及系统》-ZL202310721766.8

《一种降压型变换器自适应数字补偿控制方法及系统》-ZL202310744224.2

《用于电池监测的双绞线隔离型通讯传输方法》-ZL202310899685.7

《一种基于 FPGA 的谐振变换电路及其方法》-ZL202310825109.8

《一种利用电荷泵的 SPI 唤醒检测方法及唤醒检测电路 》- ZL202211698596.8

《基于电池参数补偿的电池荷电状态估算方法及系统》 - ZL202210950967.0

《利用扰动处理SAR-ADC量化误差校正的方法和系统 》– 2022109652664

《用于节省芯片内部资源的E-fuse读取电路及烧写方法》-2022115585807

专利
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荣誉及认证
Awards & Recognitions



专利覆盖高压电源拓扑、SiC驱动、电池监测、数字补偿控制
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荣誉及认证
Awards & Recognitions
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合作伙伴
Company Partner



自研专利  形成技术壁垒

◆ 自研专利覆盖了漏电保护芯片、隔离芯片、电池监

控芯片、信号链等；

◆ 技术壁垒降低价格敏感度，提升了产品的竞争力；

◆ 基于宇航芯片技术积累，将军工产品设计理念融入

民用产品开发，大幅提升民用产品的可靠性、环境

适应性和使用寿命。

独有封装方案,重构集成极限

◆ 专用框架应用于特殊应用场景，如高电压、高可靠性、

高频等方案中；

◆ 实现不同功能芯片的集成度，提高产品效率，降低新产

品开发成本；

◆ 定制化框架与客户系统深度融合，替换成本较高；

独有封装方案,重构集成极限

◆ 与西安电子科技大学形成资源互补，通过人才培养、潜在技术突破提升企业竞争力；

◆ 与西安电子科技大学共建「电能源实验室」，将学校的科研能力与企业的市场需求相结合，促进技术转化，为企业创造机会和优势
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技术优势
Technical Advantages



电池能量与监控管理

➢ 支持 12-24 通道灵活配置，最高耐压等级达 220V，适配多场景高压应用需求；

➢ 高压模拟路径内置独立保护机制，有效抵御电磁干扰与电压冲击，数字电路采用三模冗余架构，确保控制系统在复杂工况

下稳定运行；

➢ 采用专业辐射加固技术，通过电路拓扑优化与抗辐射设计，提升芯片在特殊环境下的抗辐射能力，保障极端工况下的稳定

工作性能。
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应用领域
Application  Area



高压功率电源与节能控制

➢ 适配 800V-1700V 高压辅助供电系统，覆盖宽电压应用场景；

➢ 采用独创封装框架设计，同步解决芯片高耐压与高效散热核心难题；

➢ 独创供电拓扑结构，浪涌抑制能力突破 ±4KV，强化系统抗干扰性能；

➢ 集成新型高压供电芯片，电压上电时间控制在 10ms 以内，满足快速供电与状态响应的特殊需求，兼顾高效能与节能性。
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应用领域
Application  Area



交直流漏电监控

➢ 采用专利级多脉冲驱动策略，优化漏电检测响应速度与精度；

➢ 创新专利可控硅关断拓扑结构，提升漏电保护动作可靠性与稳定性；

➢ 集成主动 / 被动双模磁调制专用芯片，兼顾宽量程检测与低功耗需求；

➢ 搭载微型非晶丝磁力计技术，实现高精度、小型化漏电信号采集。
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应用领域
Application  Area



SST（固态变压器）应用器）应用

➢ 3300V ~ 10000V 专利型高压SiC芯片与模块，简化了级间串联个数，降低系统成本；

➢ 智能SiC驱动芯片，提升功率MOS的生命周期和长期可靠性；

➢ 多种元器件配合应用，系统效率>98.5%，体积缩减60%以上，并支持毫秒级响应与智能数字化监控
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应用领域
Application  Area

矽源提供



高性能隔离通讯、驱动与采集

➢ 独创架构设计，实现隔离芯片超低待机功耗，精准匹配电池管理系统等对低功耗有严苛要求的应用场景；

➢ 隔离驱动采用 60V 耐压工艺，BV 电压指标突破 66V，具备更强的电压耐受能力；

➢ 搭载模拟信号单线传输技术与保护信号快速响应机制，兼顾传输效率与安全防护；

➢ 集成专业辐射加固技术，通过电路抗辐射优化，保障极端环境下的稳定运行性能。
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应用领域
Application  Area



Wi-Fi +BLE 模组

➢ 高性能高度集成的 WiFi 模组，支持 2.4G 无线局域网 

802.11 b/g/n 标准以及蓝牙 6.0，集成硬件加速功能，

可实现 Station/SoftAP 并发操作。

Wi-Fi+BLE +AI系统

➢ 针对 AI 智能音箱与 AI 智能玩具，提供模块化硬件与算法解

决方案，优化音质与语音交互性能。

smartMIC SiP 模块

➢ 单麦克风实现语音识别及监测，不占用主控资源，极低功耗，为开发者带来极简的开发模式，

带来产品的智能功能提升，在成本极好的控制前提下，给消费者带来最佳的使用体验。
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应用领域
Application  Area



非延时剩余电流保护芯片

产品型号 SS54123E SS4127D SS5412 SS5411 SS54123 SS54123A SS54123H SS54123GS

剩余电流检测类型 A A A A AC AC AC AC

封装类型 SOP8 SOP8 SSOP10 SOP8 SOP8 SOP8 SOP8 SOP8

EMS特性（V/m） ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 ≥10

输入灵敏度(mV)/电流 4.75~5.25 4.75~5.25 4.75~5.25 4.75~5.25 4.75~5.25 4.75~5.25 4.75~5.25 4.75~5.25

工作温度范围（℃） -40~125 -40~125 -40~125 -40~125 -40~125 -40~125 -40~125 -40~125

剩余电流信号截止频率
（HZ）

1K 1K 1K 1K 1K 1K 1K 1K

静态工作电流（μA） 190 180 200 30 200 200 190 200

电源钳位电压（V） 5 12 900 5.6 12 12 5 12

驱动可控硅 √ √ √ √ √ √ √ ×

驱动MOS × √ √ √ × × × ×

输出触发脉冲类型 4次脉冲 2次脉冲 1次脉冲 电平 电平 15次脉冲 4 次脉冲 电平

剩余电流处理方式 脉冲积分延时 脉冲积分延时 脉冲积分延时 脉冲积分延时 反时限积分 反时限积分 脉冲积分延时 反时限积分

集成功率器件 无 无
1700V SiC；

1300V 可控硅；
40V MOS 无 无 无

1000V可控硅；
1300V可控硅；

剩余电流检测输出与剩余
电流比较是否独立

内部短接 内部短接 内部短接 内部短接 独立两个端口 独立两个端口 内部短接 内部短接

驱动脉冲宽度(ms) 30 12 30 - - 30 30 -

产品封测 CP+FT CP+FT CP+FT CP+FT CP+FT CP+FT CP+FT CP+FT

端口或功能兼容性 FM2147 NEW NTO NTO M54123L M54123L VG54123A NEW

状态 量产 量产 工程样品 工程样品 量产 量产 量产 量产

漏 电 保 护 芯 片 选 型 表

公司介绍 荣誉及认证 合作伙伴 技术应用 产品选型 产品规划

产品选型
Component  Selection



产品型号 SS54123B SS54133 SS4127 SS5414 SS5415 SS5416 SS5410 SS54123F SS4125B SS4125C SS4125D

剩余电流检测类型 A+S A+S A+S A+S A+S A+S A+S AC+S AC+S AC+S AC+S

封装类型 SOP8 SOP8 SOP8 SOP8 SSOP10 SSOP10 SSOP10 SOP8 SOP8 SOP8 SOP8

EMS特性（V/m） 10 10 10 18 10 18 10 10 18 18 18

输入灵敏度(mV)/电流 4.75~5.25 4.75~5.25 4.75~5.25 4.75~5.25 4.75~5.25 4.75~5.25 4.75~5.25 4.75~5.25 4.75~5.25 4.75~5.25 4.75~5.25

工作温度范围（℃） -40~125 -40~125 -40~125 -40~125 -40~125 -40~125 -40~125 -40~125 -40~125 -40~125 -40~125

剩余电流信号截止频率（HZ） 1K 1K 1K 浪涌电流抑制 1K
剩余电流频
率抑制外部

调节

剩余电流/接
地检测

1K 100 100 100

静态工作电流（μA） 200 190 200 200 200 200 230 200 200 200 200

电源钳位电压（V） 12 5 12 7.5 7.5 7.5 7.5 12 12 12 12

驱动可控硅 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

驱动MOS × × √ × × × × × √ √ √

输出触发脉冲类型 3次脉冲 4次脉冲 3次脉冲 1次脉冲 1次脉冲 1次脉冲 1次脉冲 3次脉冲 3次脉冲 3次脉冲 2次脉冲

剩余电流处理方式 反时限积分 脉冲积分 反时限积分 脉冲积分 脉冲积分 脉冲积分 脉冲积分 反时限积分 反时限积分 反时限积分 反时限积分

延时类型
独立电容对

地
独立电容对

地
独立电容对

地
独立电容对地

独立电容对
地

独立电容对
地

独立电容对
地

独立电容对
地

独立电容对
地

独立电容对
地

独立电容对
地

驱动脉冲宽度(ms) 30 30 30 30 自适应 外部设置 30 30 30 脉宽限制 12

产品封测 CP+FT CP+FT CP+FT CP+FT CP+FT CP+FT CP+FT CP+FT CP+FT CP+FT CP+FT

端口或功能兼容性 NEW
FM2149/LW

304E
NEW NTO NTO NTO NTO NEW NEW NEW NEW

状态 量产 量产 量产 工程样品 工程样品 工程样品 工程样品 量产 量产 量产 量产

延时剩余电流保护芯片

公司介绍 荣誉及认证 合作伙伴 技术应用 产品选型 产品规划

产品选型
Component  Selection



产品型号 产品类型 剩余电流检测类型 合封芯片 供电电压 工作温度 封装 状态 典型应用

SSIP42103B
主动自激型剩余电

流监测芯片
A+6

SS4201B
SS32F103CB

3.0V～5.5V -40℃~85℃
LQFP48

（7×7mm）
工程样品

充电桩、断路器、
工业剩余电流保护

SSIP43103B
被动自激型剩余电

流监测芯片
TypeB

SS4301B
SS32F103RE

3.0V～5.5V -40℃~85℃
LQFP48

（7×7mm）
工程样品

充电桩、断路器、
工业剩余电流保护

SSIP45103
被动自激型剩余电

流监测芯片
TypeB++

SS4301B
SS5416

SS32F103RE
3.0V～5.5V -40℃~85℃

LQFP48
（7×7mm）

Debug
充电桩、断路器、
工业剩余电流保护

产品型号 产品类型 供电电压
放大器增益带宽

（MHz)
MCU Speed 

(MHz)
Flash（Bytes） SRAM (Bytes) 工作温度 封装规格 状态 典型应用

SSIP32103
集成四路

放大器单片机
2.5V-5.5V 1.1 72 128KB 20KB -40℃~+85℃

LQFP48
（7×7mm）

工程样品
电机驱动、传感
器接口、便携式
设备、工业控制

SSIP38103
集成八路

放大器单片机
2.5V-5.5V 1.1 72 128KB 20KB -40℃~+85℃

LQFP64
（10×10mm）

工程样品
多通道采集、多
路信号调理、工
业测控、变频器

公司介绍 荣誉及认证 合作伙伴 技术应用 产品选型 产品规划

产品选型
Component  Selection

A+6/B/B++型自激型剩余电流监测芯片

集成多路放大器的32位单片机芯片



AC-DC 芯 片 及 电 源 器 件 选 型 表

产品型号
MOS BV 电压

(V)
启动时间

RDSON MAX
（Ω）

（VGS=10V）
工作温度(℃) 静态电流(μA)

VDD工作电压
（V)

VOUT
（V)

状态 封装形式

SS8200B ≥650 ＜10ms ≤17 -40~125 160 10 3.3~24 量产 SOP8

SS8201B ≥800 ＜10ms ≤11.5 -40~125 160 10 3.3~24 量产 SOP8

SS8202B ≥900 ＜10ms ≤22 -40~125 160 10 3.3~24 量产 SOP8

SS8215 ≥1500 / ≤13 -40~125 180 10 3.3~24 量产 SMP7

SS8215D ≥1500 ＜10ms ≤13 -40~125 240 10 3.3~24 Debug SMP7

公司介绍 荣誉及认证 合作伙伴 技术应用 产品选型 产品规划

产品选型
Component  Selection

高压非隔离 AC-DC电源芯片选型表



产品型号
MOS BV

电压
(V)

启动
时间

RDSON 
MAX（Ω）
（VGS=10

V）

拓扑结构
工作

温度(℃)
VDD工作电

压（V)

待机
功耗

（mW）

输出
功率
(W)

CV精度(%) 状态
封装
形式

SS6270A ≥700 / ≤4.2
PSR 

(110KHz)
-40~125 23.5~26.5 <75 ＜10 ±3% 量产 SOP7

SS6290A ≥900 / ≤6.7
PSR 

(110KHz)
-40~125 23.5~26.5 <75 ＜15 ±3% 量产 DIP7

SS6290B ≥900 / ≤1.4
PSR  

(110KHz)
-40~125 23.5~26.5 <75 ＜30 ±3% 量产 DIP7

SS6215 ≥1500 / ≤13
PSR 

(110KHz)
-40~125 23.5~26.5 <75 ＜15 ±3% 量产 SMP7

SS6215D ≥1500 ＜10ms ≤13
PSR  

(110KHz)
-40~125 23.5~26.5 <75 ＜15 ±3% 量产 SMP7

SS7270A ≥700 / ≤4.2
SSR

（65KHz）
-40~125 23~37 <75 ＜10 ±1% 量产 SOP8

公司介绍 荣誉及认证 合作伙伴 技术应用 产品选型 产品规划

产品选型
Component  Selection 高压隔离 AC-DC电源芯片选型表



产品型号
MOS BV

电压
(V)

启动
时间

RDSON 
MAX（Ω）
（VGS=10

V）

拓扑结构
工作

温度(℃)
VDD工作电

压（V)

待机
功耗

（mW）

输出
功率
(W)

CV精度(%) 状态
封装
形式

SS7215 ≥1500
/

≤13
SSR

（65KHz）
-40~125 23~37 <75 ＜15 ±1% 量产 SMP7

SS6375 ≥750
/

≤1
SSR

（65KHz）
-40~125 23~37 <75 ＜15 ±1% 量产 SOP7

SS6390 ≥900 / ≤0.38
PSR  

(130KHz)
-40 ~ 125 20 ~ 35 <75 <15 ±5% 工程样品 EASOP8

SS6391 ≥900 / ≤0.16
PSR  

(130KHz)
-40 ~ 125 20 ~ 35 <75 <15 ±5% 工程样品 EASOP8

SS6317 ≥1700 / ≤1
PSR  

(130KHz)
-40~125 20~35 <75 ＜15 ±5% 工程样品 EASOP8

SS6333 ≥3300 / ≤1
PSR  

(130KHz)
-40~125 20~35 <75 ＜15 ±5% 工程样品 SMP7

公司介绍 荣誉及认证 合作伙伴 技术应用 产品选型 产品规划

产品选型
Component  Selection

高压隔离 AC-DC电源芯片选型表



产品型号 最大耐压(V)
静态电流

(μA)
工作温度

(℃)
输出特性 驱动器件类型 高压电阻

VOUT1/2/3
（V）

持续输出负载电流
（A)

状态 封装形式

SS54000 ≥700 50 -40~125 单路输出 NC / 5~22 ≤1mA 量产 SOT223

SS550 ≥900 30 -40~125 双路输出 NC 48M 18/1.3~9 ≤1mA 量产 ESOP8

SS540S ≥700 20 -40~125 单路输出 NC NC 5~22 ≤1mA 量产 ESOP8

SS56X ≥650 60 -40~125 单路输出
内置650V 

NMOS
NC 5/9/ADJ ≤20mA 量产 SOP8

SS59X ≥900 60 -40~125 单路输出
内置900V 

NMOS
NC 5/9/ADJ ≤20mA 量产 SOP8

公司介绍 荣誉及认证 合作伙伴 技术应用 产品选型 产品规划

产品选型
Component  Selection

高压线性AC-DC电源芯片选型表



产品型号 类型 主要特征 应用场景 集成功率器件 状态 封装形式

SS620D PSR控制器
VCC工作电压23.5V~26.5V，PWM最大工作频率110KHz，

±3% 的CC/CV精度，多模控制
30W以上隔离辅助供电

无需光耦
NC 量产 SOT23-5

SS720D SSR 控制器
VCC工作电压23V~37V，PWM最大工作频率65KHz，

±1% 的CV精度，多模控制
30W以上隔离辅助供电

高精度电压输出
NC 量产 SOT23-6

SS820D 非隔离控制器 小于10ms快速上电；3.3V~24V可调输出，多模控制 10W以上非隔离辅助供电 NC 量产 SOP8

SS24610 同步整流器
单通道同步整流，适用于有源钳位反激 / 正激、升降压、半桥、

准谐振拓扑，及连续 / 断续导通模式
60W以上电源 NC Debug SOT23-6

SS24612 同步整流器 双通道同步整流，应用于LLC, LLC half-bridge 60W以上电源 NC Debug SOP8

SS602 QR 控制器 SiC/VDMOS快充QR控制器，内置高压启动，X-CAP放电等 30W以上快充电源 NC Debug SSOP10

SS603 QR 控制器 VDMOS/GaN快充QR控制器，内置高压启动，X-CAP放电等 30W以上快充电源 NC Debug SSOP10

公司介绍 荣誉及认证 合作伙伴 技术应用 产品选型 产品规划

产品选型
Component  Selection

电 源 控 制 器、整 流 器 选 型 表



产品型号 类型 主要特征 应用场景 集成功率器件 状态 封装形式

SS2358 SSR 控制器
SiC/SJ-MOS/GaN 隔离型SSR控制器，内置700V高压启动，

多模控制
30W以上隔离电源

高精度电压输出
NC 研发 SOP8

SS2357 非隔离控制器
SiC/SJ-MOS/GaN 非隔离型控制器，内置700V高压启动，

多模控制
10W以上非隔离电源

高精度电压输出
NC 研发 SOP8

SS2380 PSR 控制器
SiC/SJ-MOS/GaN 隔离型PSR控制器，内置700V高压启动，

多模控制
30W以上隔离电源

无光耦反馈
NC 研发 SOP8

SS620 PFC 控制器 CRM型PFC控制器，内置700V高压启动，ZCD检测 60W以上电源 NC 研发 SOP8

SS19620 PFC 控制器 CRM型PFC控制器，ZCD检测 60W以上电源 NC 研发 SOP8

SS1306 LLC 控制器 模拟型LLC控制器，内置700V高压启动 60W以上电源 NC 研发 TSSOP14

SS830D 反激控制器 40V供电，微功率 No-Opto 隔离型反激式转换器控制器
隔离通讯/驱动 
原副边辅助供电

NC 研发 SSOP10

SS8301 反激转换器
具有50V 3A开关的40V供电

 微功率 No-Opto 隔离型反激式转换器
隔离通讯/驱动 
原副边辅助供电

50V 3A BCD 研发 SSOP10

公司介绍 荣誉及认证 合作伙伴 技术应用 产品选型 产品规划

产品选型
Component  Selection

电 源 控 制 器、整 流 器 选 型 表



DC-DC 芯 片选型表

产品型号 输入电压 拓扑类型 输出电流（Max) 工作频率(MHz) 产品封测 状态 封装形式 端口或功能兼容性

SS54335B 6V ~ 30V Buck 3A 0.5 FT 量产 ESOP-8 TPS54335

SS5157 2.9V ~ 45V
Boost/SEPIC/

Flyback
8A 0.1~ 2.2 CP+FT 量产 QFN16 LM5157

SS3478 2.9V ~ 45V
Boost/SEPIC/

Flyback
外置MOS 0.1 ~ 1.2 CP+FT 量产 SOP8 LM3478

SS3481B 3.1V ~ 50V
Boost/SEPIC/

Flyback
外置MOS 0.1 ~ 2.2 FT 量产 MSOP10 LM3481

SS33630 3V ~ 36V Buck 3A 0.4/1.4/2.1 CP + FT 量产 ESOP-8 LMR33630

SS2412 4.5V ~ 40V Buck 1A 1.2 FT 量产 TSOT23-6L 全新

SS2A22 4.5V ~ 100V Buck 1A 0.6 FT 量产 ESOP-8 全新

SS2202 16V ~ 200V Buck 0.2 0.18 CP+FT 量产 SOP8 全新

SS2203 16V ~150V Buck 0.3 0.18 CP+FT 量产 SOP8 SD4945TR

公司介绍 荣誉及认证 合作伙伴 技术应用 产品选型 产品规划

产品选型
Component  Selection



LDO 芯 片 选 型 表

产品型号 最大输入电压 输出电压 输出电流（Max) 静态功耗(μA) 输出电压精度 产品封测 状态 封装形式 端口或功能兼容性

SS75XX 40V
1.8V/2.5V/3.3V/

5V/ADJ
100mA 45 2% CP+FT 量产 SOT89 HT75XX

SS76XX 40V
9V/12V/15V/18V/

ADJ
100mA 50 2% CP+FT 量产 SOT89 LM78MXX

SS78XX -30V 
-3.3V/-5V/-9V/

-12V/ADJ
-150mA 200 2% CP+FT 量产 SOT89 LM3094

SS6209 7V
1.8V/2.5V/3.3V/

5V/ADJ
300mA 66 2% CP+FT 量产 SOT23-6 XC6206

SS1963 20V 1.8V/2.5V/3.3V 1.5A 1000 1% CP+FT 量产 SOP8/SOT236/ LT1963

SS1764 20V
1.8V/2.5V/3.3V/

5V
3A 2700 1% CP+FT 量产 SOT235 LT1764

公司介绍 荣誉及认证 合作伙伴 技术应用 产品选型 产品规划

产品选型
Component  Selection



MOS 选 型 表

产品型号 BVDSS(V) ID(A) RDSON MAX 状态 封装

可搭配功能模块

电源/电池保护
RCD 

漏电保护
节能控制

OSM002 15 20 2.2mΩ@4.5V 量产 PLP / /

OSM004 12 5 2.2mΩ@4.5V 量产 PLP / /

OSM15N10 100 15 130mΩ@10V 量产 TO-252 /

OSM15N10X2 100 15 130mΩ@10V 量产 SOP8 /

OSM45N10 100 45 20mΩ@10V 量产 TO-252/263 /

OSM18N20 200 18 150mΩ@10V 量产 TO-252 / /

公司介绍 荣誉及认证 合作伙伴 技术应用 产品选型 产品规划

产品选型
Component  Selection

mailto:2.2mΩ@4.5V
mailto:2.2mΩ@4.5V


产品型号 BVDSS(V) ID(A) RDSON MAX 状态 封装

可搭配功能模块

AC-DC
电源

RCD 
漏电保护

节能控制

OSM7N65B 650 7 ≤1.4Ω@10V 量产 TO-263 /

OSM1N1P65 650 1
N:≤13Ω@1V

P:≤15Ω@-10V
量产 SOP8 / /

OSM3N90 900 3 ≤6.7Ω@10V 量产 TO-252

OSM4N90SJ 900 4 ≤1.4Ω@10V 量产
TO-252

TO-220-FB

OSM2N150 1500 2 ≤13Ω@10V 量产
TO-263

TO-220-FB

OSM015N150D 1500 0.15 ≤700Ω@0V 量产 TO-223-2L /

OSM5N170C 1700 2 ≤1.5Ω@20V 量产
TO-263

TO-220-FB

公司介绍 荣誉及认证 合作伙伴 技术应用 产品选型 产品规划

产品选型
Component  Selection M O S 选 型 表



B M S 芯 片 选 型 表

产品型号 通道数
M C U 与芯片

通讯
芯片间联方式

芯片额定工
作电压

芯片BV电压
单体电压采样

时间
单cell最大内置均

衡电流
电池保护 充放电管理 电流检测 产品状态 封装形式

OS6836
16电压通道
/3温度通道

SPI小于
1Mbps 地址可配置级联 10V-80V 115V

typical<17ms
@ 16串电池

200mA，
Even/Odd推荐
100mA以内

OV/UV/SC/
OTP Low Side 16bit CC 量产 LQPF64

OS6833-3
12电压通道
/2温度通道

SPI小于
1Mbps 电流菊花链 10V-80V 115V

typical<13ms
@ 12串电池

200mA，
Even/Odd推荐

100mA以内
OVUV/OTP

NC NC
量产

TSSOP48、
LQPF48

OS6833-4
12电压通道
/2温度通道

SPI小于
1Mbps 地址可配置级联 10V-80V 115V

typical<13ms
@ 12串电池

200mA，
Even/Odd推荐
100mA以内

OVUV/OTP NC
NC

量产
TSSOP48、

LQPF48

OS6818
18电压通道

/18温度通道
SPI小于
1Mbps

隔离电容/变压器
级联，地址配置 10V~90V 122V

typical<19ms
@ 18串电池

300mA，
Even/Odd推荐
200mA以内

OVUV/OT/
UT/OTP

NC NC 在研 LQFP80

OS6824
24电压通道/

3温度通道
SPI小于
1Mbps

隔离电容/变压器
级联，地址配置 10V~120V 144V

typical<25ms
@ 24串电池

300mA，
Even/Odd推荐
200mA以内

OVUV/OT/
UT/SC/OC1
/OC2/OTP

High Side 24bit cC 在研 LQFP80

产品型号 特点 通讯速率(Mbps) 关断电流( μA) 工作电流(μA) 抗干扰度 原边工作电压 副边工作电压 产品状态 封装形式

OS6826 自休眠SPI隔离通讯 50Mbps 5 3mA@10Mhz 10V/m 2.5V-5V 2.5V-5V 量产 SOP16W

OS6825
专利型自休眠双绞
线变压 器或电容隔

离闭环通讯
2Mbps 10 10mA@1Mhz 30V/m 2.5V~5V 2.5V~5V 在研 TSSOP14

公司介绍 荣誉及认证 合作伙伴 技术应用 产品选型 产品规划

产品选型
Component  Selection



电 磁 型 节 能 控 制 芯 片

产品型号 功能特点 工作模式 工作温度范围(℃)
静态工作电流

( μA,典型)
过压保护(V,典型) 产品封测 状态 封装形式 端口或功能兼容性

SS5150
全功能控制状态

指示 电流闭环 -40~125 200 40 CP+FT 量产 SSOP10 DRV110

SS5235
集成高压供电，吸
合释放电压检测 电流闭环 -40~125 2300 900 CP+FT Debug TSSOP16 全新定义

SS5251
集成吸合与释放电
压检测，快速关断 电流闭环 -40~125 400 40 CP+FT Debug TSSOP16 全新定义

脉 冲 发 生 器 芯 片 选 型 表

产品型号 描述 工作温度范围(℃)
静态工作电流

(μA,典型)
工作电压 特点 产品封测 状态 封装形式 端口或功能兼容性

SS4100 固定脉宽产生电路 -40~125 40 2.5~7
电阻和电容设置单

脉冲宽度
FT 量产 SOP8/SOT23-6 全新定义

SS4201B
主动自激脉冲产生

电路
-40~125 160 2.5~7

自环振，全桥高边
检测

CP + FT 量产 SSOP10 全新定义

SS4301B
被动自激脉冲产生

电路
-40~125 160 2.5~7

外部驱动，全桥低
边检测

CP + FT 量产 TSSOP14 全新定义

SS4400 RC振荡产生电路 -40~125 60 4.5~40
高压输入，电阻和

电容频率设置
FT 量产 SOT23-6 全新定义

SS4401 RC振荡产生电路 -40~125 60 2.5~7
低压输入，电阻和

电容频率设置
FT 量产 SOT23-6 全新定义

公司介绍 荣誉及认证 合作伙伴 技术应用 产品选型 产品规划

产品选型
Component  Selection



定 制 芯 片 选 型 表

产品型号 功能特点 芯片供电电压 输入电压 输出电压 产品测试 封装形式

SS4120
电平转移，用于低压漏电芯

片 驱动高压SiC MOS
2.5V～40V 0V～7V 0V～18V/0V～12V FT SOT23-6

产品型号 功能特点 芯片供电电压 驱动电流 产品测试 封装形式

SS4500/SS4600 单端转差分驱动，用于MCU驱动单线圈磁保持继电器应用 2.5V～40V >100mA FT SOT23-6

产品型号s 功能特点 比较器特点 可配置逻辑 产品测试 封装形式

SS5100 4路比较器+CLE逻辑控制 4路外部可调迟滞比较起 各4种组合和时序逻辑单元 FT LQFP32

产品型号 功能特点 输入电压 霍尔输出 产品测试 封装形式

SS8789 多模，低功耗HALL开关 2.0V～40V N极/S极/极性锁定 FT SOP8

公司介绍 荣誉及认证 合作伙伴 技术应用 产品选型 产品规划

产品选型
Component  Selection



数 字 电 源 控 制 芯 片

产品型号 内核 接口 PWM 模拟 产品测试 状态 封装形式

SS32F407XX系列
240MHz Cortex-

M4

3 个12C、4个 USART、4个
UART、3个SPI、4个FDCAN、

SDIO.Ethernet MAC、 USB

4 个增强型 PWM 模块，增强型捕捉模
块，增强型正交编码器脉冲模块

6 个高速比较器，3 个运算
放大器，12-bit 高精度 

ADC
FT 量产 LQFP-64

智 能 高 压 SiC 驱 动 芯 片

产品型号 高压供电 MOS 低压输出 驱动脉冲 产品测试 状态 封装形式

SS42N170 ≤900V 1700V 5A SIC 5V 外部R+C宽度调节 CP+FT 工程样品 ESOP10
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电 压 检 芯 片 选 型 表

产品型号 工作温度范围(℃)
静态工作电流

( μA,典型)
工作电压(V) 输出驱动 可调阈值 产品封测 状态 封装形式 关键应用

SS5136B -40~125 140 6.7~44 双路 吸合 / 释放 CP+FT 工程样品 SOP8 交直流接触器/继电器
吸合与释放电压检测

SS5137 -40~125 155 6.7~44 单路
吸合 / 释放

/过压
CP+FT 工程样品 SOP8

交直流接触器/继电器
吸合、释放和过压电

压检测
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TH25D-20HA-WAFI

电磁节能控制芯片 SS5153

OS6818/OS6824

OSi1300/OSD2105

SS54123/A/C/D

2023年 2024年 2025年 2026年

SS54123F/B/SS4127 SS4125C/SS54123H

SS820XB/SS6290X SS6215/SS7215/SS8215

OS6833-3/OS6833-4 OS6836

OSi140X/OS120X/OSD7220 OSD2108/OSi1042/OS6826

Roadmap

NN25C7A/FA2412/MX0715 OSNN25H6A/OSNN25F3A/FA2225C

SS5150 SS5151/SS5152

SS6317/SS6390/SS6317/SS6333

2027年

10KV模组

R256414M1A/SS324X

SS6505/SS5251/SS5235

OS6825

OSi5042/OSi1085

SS54123GS/SS4125D/SSIP42103/SSIP43103 SSIP32103/SSIP38103/SSIP45103

高压/超高压电源管理芯片

Wi-Fi+BLE 智能 SiP 芯片及

模组

多节电池监控管理芯片

隔离通讯与驱动芯片

漏电及电弧监测管理芯片



期待与您合作

公司总部地址：福建省晋江市福兴东路罗山段3号研发楼0302 室

福汐半导体（温州）有限公司：浙江省温州市乐清市柳市镇柳青南路2567号

西安办公地址：陕西省西安市雁塔区西电科技园D座18层

联系方式：王女士 173 4909 3866

李女士 173 4909 3851

邮箱： lij@orisilicon.com

扫一扫 关注公众号 扫一扫 联系客服

矽源半导体(福建)有限公司
Orisilicon Semiconductor （FuJian） Co. Ltd.
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